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AMBHCVL tip birlagmalar sinfina daxil olan, TlInSe, bark mahlul kristali maraql xas-
solara malik, genis praktiki shamiyyati olan birlagmoalordan biridir. Defektli qurulusa malik bu
tip birlagmalorda elektron xassalori ciit olmayan valent elektronlart hesabina  yaranir.
AMBHCV ipli TlInSe; bark mahlul birlagmasinda “c” oxuna nazaran miixtalif istiqamatlarda
defektlorin konsentrasiyasmun forqli paylanmasi bu kristallarda anizotroplugun yaranmasina
sabab olur.

Hazirda genis todqiqat obyektina g¢evrilmis praktik shomiyyatli yarimkegirici
materiallardan  bir qrupu da layli qurulusa malik A™B™C,"' tipli yarimkegirici
birlosmoloridir. A/B™ ;" tipli birlosmolor layli kristallar olub zencirvar1 quruluslu
gofosds kristallasirlar. Bu birlosmoalords halkogenid atomlarinin xarici elektron tobaqgasi
TlOun 6p', indiumun 5¢*5p' vo lantanoidlorin 5d'5¢? — elektronlar1 hesabina tamamlanir.
Odobiyyatdan [1] molumdur ki, zencirvari qurulusa malik A"B"C,"Y! tipli TlInSe,
monokristallarin elektrik, fotoelektrik, optik vo dielektrik xassolori kristal gofosin
periodikliyini pozan vo atomlarin yerlogsmosindo lokal doyismolor yaradan defektlorin
konsentrasiyasindan koskin asilidir. Belo defektlorin kristal qofasindo sarbost vo xaotik
paylanmasi va onlarin konsentrasiyasinin genis intervalda xarici tesirlorin komayi ila
doyismasi (temperatur, isiq, ionlagdirict siialar) bu kristallarda yeni fiziki xassoalorin
yaranmasina sobab olur. Miixtslif kimyovi torkiba malik olan bu tip birlogmalor forqli
modifikasiyalarda moévcud olur vo onlar qurulus vo simmetriyaya goro bir-birindon
forqlonirlor. Hor bir modifikasiyanin fiziki xassslori ise, alimma texnologiyasindan,
maddslorin kimyovi tomizlik doracasindon vo torkibe daxil edilon asqarlarin, konar
atomlarin kimyovi tobiotindon asilidir.

Tarkibda lantonoid atomlarinin nisbi miqdarmin artmasi ilo elementar qofas
parametrlori miioyyan haddo gadar xatti bdyiiyiir. Bu da lantanoid atomlariin (Dy, Eu)
ion radiusunun indiumun ion radiusuna nisbaton daha bdytiik olmasi ilo baghidir. Alinmig
torkibda ilkin komponent TlinSe; birlogmasine uygun tetragonal sinqoniya saxlanilir vo
elementar qofosdo atomlarin say1 doyismir.

Kegiriciliyin temperatur asililiginin meyillorine goéro uygun torkib {iciin
aktivlosmo enejisi miioyyon olunmus vo torkibdon asili olaraq TlInSe, {igiin
Ag =210 eV, TlingosDyopsSes liglin1,95 eV qiymotlor alinmigdir.

Alinan noticoloro osason demok olar ki, yilikdasiyicilar osason akustik
fononlardan sopilirlor. Todqigat temperatur intervalinda yiiriikliiyiin temperatur asililigi
M ~T¥ ganunu ilo doyisir, bu iso yiikdasiyicilarin uzundalgali akustik fononlardan

sopilmasine uygun golir. Temperaturunun 100-450 K intervalinda miisahiro olunan
kecidlor qadagan olunmus zonada yerloson asqar soviyyslordon bas verir. Miioyyon
temperaturdan sonra bu soviyyodon olan kegidlor “tiikonir”. Yenidon kecidlorin bag
vermasi {iglin daha boylik enerji, yliksok temperatur talab olunur.
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Temperaturun sonraki artiminda isa agqar saviyyelor tadricon dolur va yiikdasi-
yicilarin orta kinetik enerjisi aktivlosmo enerjisindon bdyiik olduqda (xT>AE ) bu
enerjilor kecirici zonaya elektronlarin kegidi bas verir.
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